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摘要(译)

公开了一种用于形成用于液晶显示器的薄膜晶体管矩阵的简化工艺。通
过形成和图案化覆盖在TFT单元上的导电层，可以在形成中同时形成数
据线，TFT单元和数据线之间的第一连接线以及TFT单元和像素电极之间
的第二连接线，图案化步骤。此外，在施加钝化层以保护TFT矩阵之
后，可在单个图案化步骤中产生隔离窗口区域，接触孔和TAB窗口。因
此，可以减少掩模步骤，以简化工艺。另一方面，由于用于连接TFT单
元和扫描线的第一连接线是与扫描线相同的材料，连接线的电阻率固有
地低。因此，可以根据该处理制造大面积的TFTLCD。
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